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Przedmiotem wynalazku jest ukiad kluczujacy
do elektronicznego przetaczania odczepbéw cewki w
ukladach generacyjnych, przeznaczony do genero-
wania sygnalow o czestotliwofciach w zakresie
jednej oktawy lub kilku oktaw i umozliwiajgcy u-
zyskanie napiecia wszystkich generowanych sys-
naléw o jednakowym poziomie.

Stosowane dotychczas uklady kluczujgce do e-
lektronicznego przelgczania odczepéw cewki ob-
wodu drgan generatorow sg wyposatone w dodat-
kowe tranzystory, ktérych wejécia sg potaczone z
poszczegblnymi wyjsciami ukladu sterujgcego, na-
tomiast wyjécia tych tranzystoréw polgczone sg =
poszczegllnymi odczepami wspomnianej cewki.

Dzialanie tych znanych ukladéw Kkluczujgcych
polega na tym, ze zailgozanie do obwodu drgan da-
nego-odczepu cewki wykonywane jest bezstykowo
poprzez wybrany tranzystor, ktéry przewodzi prad
wskutek przylozenia do jego obwodu wejfciowego
napigcia dodatniego, doprowadzanego z ukladu
sterujgcego z tym, ze pozostale odczepy cewki ob-
wodu drgan sg dla przebiegéw zmiennych potgczo-
ne poprzez odpowiednie tranzystory, ktére wow-
czas znajdujg sie w stanie nieprzewodzenia pradu,
z masa ukiladu.

Powyzszy znany uklad kluczujgcy do elektronicz-
nego przetgczania odczepéw cewki w ukladach ge- -
neracyjnych ma te zasadnicza 'wade, ze wystepuje
w nim ioddzialywanie na obwéd drgan z zalgczo-
nym 2gdanym odczepem cewki — obwodow, utwou-
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rzonych z polgczenia pozostatych odczepéw cewki,
poprzez odpowiednie tranzystory, z masg ukladu,
ktére to obwody wnosza do obwodu drgan w za-
leznosci od tego, ktéry odczep jest wiaczony do
pracy, impedancje o-. réznej wartoécd, w wyniku
czego przy przelgczaniu bezstykowym odczepow
cewki nie mozna uzyskaé na wyjscilu generatora
statego pozibmu drgan w szerokim sakresie cze-
stotliwo$ci. -

W zwigzku z tym, w ukiadach, gdsie zachod:i
konieczno$¢ otrzymania zakresu zmiany generowa-
nych sygnaidw o czestotliwodel wiecej nit jedna
oktawa, nalezy stosowaé dwa lub wigoej ukladdw
generacyjnych.

Celem wynalazku jest otrzymanie niezmiennych,
17 jest bez obnizania poziomu napieé, sygnalow
wyvchodzacych z generatora, generujgcego sygnaly
tak w zakresie czgstotliwodci jednej, jak i powyzej
jednej oktawy, sterowanego ukiadami bezstykowy-
mi.

istola wynalazku polega na wigczaniu do bazy
kazdego z tranzystoréw kluczujgcych, ktére wilg-
czajg poszczegélne odczepy uzwojenia cewki ge-
nerujgcej -— jednej lub wiecej, diod potgczonycn
ze sohg szeregowo w kierunku przewodzenia pra-
du do tranzystora, eoraz dolgczenia przez ukiad
sterujacy do strony wejsciowej ostatniej (liczgc od
tranzystora) diody — mpotencjalu — dla otwarcia
okreSlonego tranzystora, celem wystania sygnalu
o zgdanej czestotliwodci z jednoczesnym wilqcze-
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niem ‘potencja.lu zerowego do baz pozostalych klu-:

czujacych tranzystoréw, eliminujac je w ten spa-
s6b z pracy. .

Dzieki temu, Ze na bazy poszczegélnych kluczu-
‘jacych tranzystor6w podany jest dla zablokowania
staly potencjal zerowy oraz, Ze spadek napiecia
na zlgczu baza — kolektor jest kompensowany
spadkiem napiecia na diodach, rezystancja tran-
zystora kluczujacego w stanie zatkania jest stala.
W zwiazku z tym poszerza si¢ zakres generowa-
nych czestotliwoéei ponad jedng oktawe, przy sta-
lym mnapisciu wyjéclowym w calym zakresie ge-
nerowanych czestotliwosci. ,

Powoduje to znaczne oszczednosci przy budowie
ukiadéw generacyjnych ze zmiang czeslotliwos:i
powyzej jednej oktawy.

Przyklad wykonania ukladu wediug wynalazku
jest przedstawiony na zalaczonym rysunku w po-
staci schematu ideowego.

Jak pokazano ma rysunku uklad kluczujgcy we-
diug wynalazku sklada si¢ z m galezi zabezpiecza-
jacych Gl1, Gl .. Gm, ktére poprzez rezystory r,
| SR ograniczajace prad bazy tranzystoréw,
wlgczone sg do poszazegélnych baz tranzystoréw
T1, T2 .. Tm kluczujgcych generator. Tranzystory
- te wlaczajg poszczegblne odczepy 1, 2 .. m wior-
nego uzwojenia II cewki generujacej L poprzaz
uklad komutacyjny K, pozwalajacy igczyé kolekto-
ry kaidego tranzystora kluczujgcego z dowolnym
odczepem cewki generujjcej. Polaczenia te sg u-
stawiane recznie dla danego kodu. Kaizda z galeri
zabezpieczajgcych Gl, Gl .. Gm sklada sig¢ z jed-
nej lub wiece] diod D1/1 .. Dn/1, D1/2 .. Dn/2 ..
w D1/m .. Dn/m polaczonych ze sobg szeregowo
w kierunku przewodzenia pradu do tranzystora,

Dla uruchomienia generatora majgcego genero-
waé zadang czestotliwosé uklad” sterujacy wigcza
znak ,}” na wejicie ostatniej - diody (liczac od
tranzystora) do galezi odpowiadajacej tej czesto-
tliwosci, natomiast dla zablokowania pozostalych
gatezi wigcza potencjat zerowy.

W przykladowym wykonaniu wynalazku zasto-
sowano uklad genenacyjny Mejssnera ma tranzy-
storze Tg, ktérego baza podigczona jest w punk-
cie b do uzwojenia pierwotnego I obwodu drgan
polgczonego w drugim koncu a poprzez diode D
z masg ukiadu. Zmiany generowanej czesliotliwo-
§ci syznaldéw uzyskuje sie tu przez zmiane zalg-
ozenia do punktu a, to jest do poczgtku pierwot-
nego uzwojenia I obwodu drgaf, poszczegblnych
odczepéw wtibérnego uzwojenia II tego obwodu,

tworzgcego obw6d zamkniety poprzez kondensator -

blokujacy Cl. Do przetaczanych odczepdéw uzyto
ukladu kluczujgcego bezstykowego skiadajgcego sig
z tranzystorow T1, T2 ... Tm, ktére, poprzez ukla“l
komutacyjny K, swoimi keclektorami 1aczg sie z
okre§lonymi odczepami wiérnego uzwojenia cew-
ki na caly czas pracy generatora, na ktérego wyi-
fciu W pojawia si¢ poprzez sprzegajgcy konden-
sator C2 polaczony z kolektorem generacyjnego
tranzystora Tg — sygnat o stalym poziomie.
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Uktad kluczujacy do elektronicznego przelacza-
nia odczepébw cewki w wukladach generacyjnych
wedlug niniejszego wynalazku dziala w spos6b na-
stepujacy. .

Jak juz wspomniano generator pracuje w ukla-
dzie Meissnera, w ktérym zmiany generowancj
czestotliwo$ei sygnalow uzyskuje sie przez zmia-
ne zalgczonych odozepéw wtornego uzwojenia cew-
ki L do punkiu a. Do przetaczania odczepéw uzy-
to ukladu kluczujgcego bezstykowego skiladajacego
sie z tranzystoréw T1 .. Tm, ktore poprzez ukiad
komutacyjny K swoimi kolektorami igezy sie z o-
kreslonymi odczepami wtérnego uzwojenia cewki,
na caly czas pracy generatora. (W zaleinosci ot
zgdanego kodu sygnatu).

Stwierdzono, 7. jesli w obwod bazy tranzystoréw
kluczujgcych Tl - Tm nie wlaczy si¢ diocdy D1 - Dm
w kiérunku przewodzenia, to napiecie wyjscicwe
generowanych sygnaléw mmienia sie powyizej 6dB.
w zaleznosci od generowanej czgstotliwosei.

Wigczenie 'w obwéd bazy kluczujgcych {iranzy-
storéw wynalazku diody D1 -Dm powodaje usu-
niecie powyiszej wady. Iles¢ wiaczonych diod W
obw6d bazy tranzystora Kkluczujgcego zaledy od
zakresu ,przestrajania generatora.

Stwierdzono, ze przy zmianie czestolliwo$ci ge-
nerowanych sygnaiéw w zakresie dwoch oktaw i
przy wilaczeniu w obwdd bazy tranzystora klu-
czujgcego trzech diod otrzymuje sie¢ wakania na-
piecia wyjsciowego generowaﬁego sygnatu ponizej
1 dB.

Generatsr generuje sygnal o okreslonej czesto-
tliwoéci, jesli na baze tranzystora kluczujacego po
dane jest napiecie dodatnie. W tym samym cza-
sie inne tranzystory kluczujgce powinny byé za-
blokowane. Tranzystory kluczujace blekuje sig

przez podanie na baze napogcia o polencjale ze-

rowym.
Zastrzeienie patentowe

Uktad kluczujacy do elektronicznego przelacza-
nia odczepoéw cewki w ukladach generacyjnych, w
sklad ktérego wchodza tranzystory kluczujace,
uktad sterujgcy stanem praewodzenia lub nicprze-
wodzenia pradu w tych tranzystorach oraz uklad
komutacyjny, umozliwiajgcy podlaczanie wyj$é
tranzystoréw kluczujacych od odczepow cewki ob-
wodu drgan, znamicnny tym, ze do bazy kazdego
z tranzystoréw kluczujgcyeh (T1), (T2) .. (Tm),
ktéore wigczaja poprzez uklad komutacyvjny (K)
odezepy (1), (2) .. {(m) cewki (L) obwodu drga:,
wigczone sg jedna lub wiecej diod (D1/1... (Dn/lj,
(D1/2 ... Dn/2) ... (DI/in .. Du/m), poigczene ze $0-
by szeregowo w kierunku przewodzenia pradu w
tranzystorach, przy czym wejscie tych dicd po-
lgezone jest poprzez uklad sterujygey ze Zrodlein
napigcia dodatniego lub z masg ukladu, w zalez-
nosci od ‘wlgczania, albo wylgczania z pracy posz-
czegblnych galezi (G1), (G2) ... (Gm) zawierajgecych
wspomniane diody.
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